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1、太阳能光伏材料及其工艺研究

1.1
微晶硅、非晶硅薄膜太阳能光伏材料及其工艺研究。

1.2
多晶硅薄膜太阳能光伏材料及其工艺研究。

1.3
太阳能光伏发电系统关键技术研究：包括光伏电池、用于光伏系统的专用蓄电池、交直流逆变器及太阳能光伏电池板等。

2、半导体照明芯片工艺技术研究

2.1 LED外延片生长工艺技术研究。
2.2 高效大功率LED芯片及其工艺技术研究：包括提高外量子效率、降低结温和有效散热等。
2.3 LED材料及其制备工艺研究，包括SiC衬底材料，GaN基蓝光材料、II－VI族蓝绿光材料及其缺陷研究等。
2.4 其他半导体照明相关的工艺技术研究。
3、新型半导体材料及工艺研究

3.1
纳米多层薄膜材料及其制备工艺研究。
